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(57) Abstract : The invention relates to a method for
making a thermoelectric microstructure (10), including:
forming an insulating substrate (12) provided with a
first (18) and a second (20) connection area; forming,
on the substrate (12), a first assembly of conductor or
semiconductor elements (14) extending in parallel and
in a first direction from the first (18) to the second (20)
connection area, and having a first Seebeck coefficient;
forming, on the substrate (12), a second assembly of
conductor or semiconductor elements (22) electrically
insulated from the first assembly and extending in
parallel and in a second direction other than the first
one, from the first (18) to the second (20) connection
area, and having a second Seebeck coetficient other
than the first one; providing, in the first and second
connection areas (18, 20), electric connection elements
(24), each of which electrically connects at least one
element (14) of the first assembly with at least one
element (22) of the second assembly; wherein two
conductor or semiconductor elements (14, 22) of a
single assembly are separated in a predetermined
direction by a predetermined average distance (d1, d2)
in the connection areas (18, 20); the average dimension
(P) of the connection elements (24) in the
predetermined direction is greater than the maximum of
the average distances (d1, d2) between the elements of a

single assembly; and the distance (E) in the predetermined direction between the edges of two connection elements (24) is less
than the minimum of the average distances (d1, d2) between the elements of a single assembly.
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Ce procédeé de fabrication d'une micro-structure (10) thermoélectrique comprend : la formation d'un support isolant (12) muni d'une premiére (18) et d'une seconde zone de connexion (20); la formation sur le support (12)

d'un premier ble delé d s ou i d

s (14) s 'étendant parallélement, et selon une premiére direction, de la premiére (18) 4 la seconde zone de connexion (20), et présentant un premier

coefficient Seebeck; la formation sur le support (12) d'un second

ble d'élé d ou i ducteurs (22), isolés électriquement du premier ible, s' d 11l et selon wne seconde

direction, différente de la premiére, de la premiére (18) 4 la seconde zone de connexion (20), et présentant un second coefficient Seebeck différent du premier; la réalisation dans les premiére et seconde zones de connexion

(18, 20) d'éléments de connexion électrique (24), chacun ce ceux-ci connectant électriquement au moins un élément (14) du premier ensemble & au moins un élément (22) du second ensemble; deux éléments conducteurs

ou semiconducteurs (14, 22) d'un méme ensemble sont séparés, selon une direction prédéterminée, d'une distance (di, d2) moyenne prédéterminée dans les zones de ion (18, 20); la di ion (P) des élé de

connexion (24) selon la direction prédéterminée est en moyenne supérieure au maximum des distances (d1, d2) moyennes séparant les éléments d'un méme ensemble; et la distance (E) selon la direction prédéterminée entre

les bords de deux éléments de connexion (24) est inférieure au minimum des di (d1, d2) 1é

y séparant les & dun méme bl
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